SAY 30 - SAY 32 . SAY 40 - SAY 42

Silizium-Planar-Dioden im Plastgehé&use fiir Anwen-
dungen in der Digital-, NF- und HF-Technik, vorzugs-
weise als mlttelsd'meller und schneller Schalter in

Logikschaltungen.
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SAY 36 SAY 32 SAY 40 SAY #2
Grenzwerte ‘
Sperrspannung Up 25V 25V 5V 15V
Scheitelsperrspannung  URpM oV v 20V 2V
DurchlaBstrom Ig 30mA S50mA 20mA 30 mA
ScheiteldurchlaBstrom lERM 60 mA 100 mA WOmA S0 mA
Sperrschichttemperatur ¥ 125°C 125°C 125°C 125¢C
Betriebstemperatur- ?, min =25 °C
bereich max 100 °C
Lagerungstemperatur- i) min =55 °C
be?eich . d e max 125 °C
Gesamtverlustleistung -
bei &, = 25°C Prot 150 mW 150 mW 150 mW 150 mW
Dynamische Kennwerte
bei 0, = 25°C
Kapazitét -
beiUg =0V, f=05MHz C,, S 8pF S 8pF S 8pF < 8pF
Sperrerhoklungszeit t,, S 65ns5%) S 65ns®) § 10ns®) S 10 ns”)
*) beilm Schalten von Ig = 10 mA auf Up = 6 V,
gemessen bel Iz = 1 mA; R = 50 Ohm.
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